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高能原电子能量与金属的有效真二次电子发射系数的关系

谢爱根   裴元吉   孙红兵   王荣   

(中国科学技术大学 国家同步辐射实验室，安徽 合肥 230029)

摘要:提出有效真二次电子发射系数的概念,并从理论上论述了高能原电子的能量与金属的有

效真二次电子发射系数的关系，然后用实验数据证明了该理论的正确性，最后对结果进行了

讨论。得到了如下结论：不同入射能量的高能原电子轰击同一个金属发射体时， 它们的有效

真二次电子发射系数与高能原电子入射能量之积近似为一个常量，有效真二次电子发射系数

与高能原电子入射能量成反比。
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